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Treści kształcenia: 
Wybrane właściwości fazy stałej w powiązaniu z jej reaktywnością. Zależność między strukturą i właściwościami oraz mechanizmy wybranych reakcji z udziałem fazy stałej. Defekty punktowe w kryształach i oddziaływania między nimi, powierzchnia ciała stałego, transport masy, spiekanie, utlenianie metali oraz wybrane właściwości materiałów nanometrycznych. Sposoby wytwarzania struktur warstwowych oraz metody otrzymywania materiałów monokrystalicznych, które to procesy są szeroko wykorzystywane w technologii współczesnych podzespołów elektronicznych, mate-riałów do konwersji energii elektrycznej a także tak zwanych „materiałów inteligentnych”.
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